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Plano Analitico: Quimica Fundamental
1. Identificagdo da Unidade Curricular
e Curso: Engenharia de Redes e Telecomunicagdes (ERT)
e Ano: 1°| Semestre: 1°
e Créditos:6.0UC
e Carga Horaria Total: 90 Horas
e Distribuicao: * Teédricas (T): 20h
o Tedrico-Praticas (TP): 20h
o Praticas/Laboratério (P): 20h
o Trabalho Auténomo (TA): 22h
o Orientacgao e Tutoria (OT): 4h

o Avaliagao (AV): 4h

1. Fundamentacao

A Quimica Fundamental estabelece a base para a compreensao das propriedades fisico-quimicas dos
materiais utilizados na infraestrutura de redes. O foco recai sobre a ciéncia dos materiais, explorando
desde a dopagem de semicondutores (silicio e germanio) em microprocessadores até a composicao
guimica das fibras 6ticas e o funcionamento eletroquimico de sistemas de backup de energia
(UPS/Baterias).

2. Objectivos Instrutivos e Educativos

¢ Instrutivos: Interpretar a estrutura atémica e as ligagdes quimicas para prever
comportamentos elétricos de materiais; dominar os principios da eletroquimica aplicados a
conservagao de baterias.

¢ Educativos: Fomentar o rigor cientifico em ambiente de laboratério, a consciéncia ambiental
na gestao de residuos eletrénicos e a seguranga no manuseio de infraestruturas quimicas (ex:
eletrélitos de baterias).

3. Resultado de Aprendizagem
O estudante sera capaz de:
e |dentificar materiais condutores, isolantes e semicondutores com base na teoria de bandas.

¢ Resolver problemas de oxidagao-redugao aplicados a protegao de torres e cabos contra a
corroséo.

e Compreender o funcionamento quimico das células de combustivel e baterias de Litio.

¢ Operarinstrumentos laboratoriais basicos e redigir relatérios técnicos de ensaios.
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4. Planeamento Tematico

Corrosao

Horas
Tema Conteudo Programatico
(T+TP+P) g
I. Estrutura Atémicae 19h Modelos atémicos; Configuragao eletrénica; Propriedades
Periddica periddicas.
Il. Ligacbes Quimicas e 19h Ligagbes idnicas, metélicas e covalentes; Teoria das
Sélidos Bandas (Semicondutores).
Estruturas cristalinas; Propriedades de materiais
Ill. Estados e Materiais 12h Au u ! ,I bri al
cerdmicos e polimeros em redes.
IV. Termoquimica e . . L L L
. 10h Calor de reacéo; Lei de Hess; Cinética quimica basica.
Equilibrio
V. Eletroquimica e 14h Células galvanicas; Baterias e Acumuladores; Protecao

contra corrosao.

5. Recomendacgoes Metodolégicas

e Aulas Praticas (20h): Realizacao de experiéncias laboratoriais obrigatdrias sobre
condutividade e eletrdlise.

e Contextualizagao: Exemplificar como a pureza quimica do silicio afeta a velocidade de
comutagdo em chips de rede.

e Ferramentas: Uso de simuladores de laboratério virtual para preparagéo das sessoes

presenciais.

6. Sistema de Avaliacao

Conforme a alocacéao de 4h para AV:

e Componente Continua (40%): Testes rapidos em aula e relatérios das 20h de aulas praticas.

e Componente Formal (60%): Exame Final escrito abrangendo os fundamentos tedricos e as

aplicagdes praticas.
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